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А. М., Еремина А. В. 

Сенсоэлектроника

Двухфункциональный датчик давления-
температуры на основе нитевидных кристал­
лов кремния. Дружинин А. А., Кутраков А. П., 
Лях-Кагуй Н. С., Вуйцик А. М. 
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